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基于磷光配合物羰基二吡啶并［３，２ａ：
２′，３′ｃ］吩嗪 Ｒｅ（Ⅰ）的有机光伏器件
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摘要：为了制备高效紫外光学传感器件，采用真空蒸镀的方法，分别以 ４，４′，４″三（３甲基苯基苯胺基）三苯胺
（ｍＭＴＤＡＴＡ）为电子给体，羰基二吡啶并［３，２ａ：２′，３′ｃ］吩嗪 Ｒｅ（Ⅰ）为电子受体制成了有机光伏器件。在紫外灯
（３６５ｎｍ，１６ｍＷ／ｃｍ２）从氧化铟锡膜（ＩＴＯ）方向垂直照射下，器件的短路电流，开路电压，填充因子和功率转换效率分
别为５７１μＡ／ｃｍ２，０８６Ｖ，０３９和１２％。研究结果表明，有机磷光发光材料ＲｅＤＰＰｚ也具有良好的光伏性能。
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